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PATENTES
�� Título de propriedade concedido pelo Governo e

expedido pelo INPI (Brasil) que, por força de lei,

concede direitos exclusivos de exploração e

utilização de um produto, dentro dos limites do

território nacional, por um período de tempoterritório nacional, por um período de tempo

determinado;

�� Título de propriedade temporário outorgado pelo

Estado, por força de lei, ao autor/inventor ou

pessoas cujos direitos derivem do mesmo, para que

esta(s) excluam terceiros, sem sua prévia

autorização, de atos relativos à matéria protegida;



�� O titular adquire direitos exclusivos de

exploração, podendo impedir terceiros de

produzir, vender, importar e utilizar o produto,

processo ou produto obtido por processo

patenteado sem seu consentimento;

�� Pode ser de dois tipos: patente de invenção e

modelo de utilidade;



�������� Patente de Invenção (PI):
�� definida como um bem material (processo, produto ou

aparelho) que seja fruto da atividade intelectual do homem e

que proporcione uma melhoria no estado da técnica;

�� Processos, equipamentos, produtos inovadores ou
aperfeiçoamentos de tecnologias já conhecidas que, semaperfeiçoamentos de tecnologias já conhecidas que, sem
serem decorrência óbvia do estado da técnica, gerem efeitos
técnicos ou utilizações novas.



�������� Modelo de Utilidade (MU):

�� Faz referência a um bem material já

conhecido que, devido a sua forma

particular, proporciona um aumento de sua

capacidade de utilização (melhoriacapacidade de utilização (melhoria

funcional);

�� Nova forma ou disposição envolvendo
ato inventivo que resulte em melhoria
funcional do objeto;



�� Modificações implantadas em objetos
como ferramentas, utensílios, instrumentos
de trabalho etc. para que desempenhem
melhor sua função específica;

�� Deve se referir a um único modelo
principal, que poderá incluir umaprincipal, que poderá incluir uma
pluralidade de elementos distintos,
adicionais ou variantes construtivas ou
configurativas desde que mantida a unidade
técnico-funcional e corporal do objeto.



���� Dispositivo elétricos de transmissão de 
voz à distância
���� Criado por Alexander Graham Bell em 
1876;
���� Patenteado em 14 de fevereiro de 1876 
(Patent No. 174,465).

Patente de Invenção



���� Aperfeiçoamento e melhoria do seu
funcionamento de um modo normalmente
esperado;
���� Maior facilidade em usar;

Modelo de Utilidade



���� Aperfeiçoamento e melhoria do seu
funcionamento de um modo normalmente
esperado;
���� Maior facilidade em usar;

Modelo de Utilidade



���� Acabamento muito mais refinado em
seu corpo de madeira;
���� As modificações introduzidas têm o
objetivo de tornar o objeto mais agradável
ao consumidor, distinguindo-se dos da
concorrência;concorrência;
���� Forma mais atraente.

Desenho IndustrialDesenho IndustrialDesenho IndustrialDesenho Industrial



���� Desenvolvimento do processo de
comutação a disco;
���� Aperfeiçoamento não linear: a
introdução do disco não é um
desenvolvimento esperado dos modelos
de magneto.de magneto.

Patente de Invenção



���� Desenvolvimento do processo de
comutação digital;
���� A passagem para “tom” é um novo
rompimento com a linha de
desenvolvimento do telefone.

Patente de Invenção



���� Desenvolvimento do telefone sem fio;
���� Utilização com uma distância de até 30
metros da base.

Patente de Invenção



É patenteável:

�� Objetos que atendam aos requisitos de:

�� Aplicação Industrial

�� Atividade Inventiva�� Atividade Inventiva

�� Novidade



Tempo entre o lançamento de invenções e sua 

utilização por mais de 50 milhões de pessoas

Fonte: Ruhoff, 2005



� Informações Bibliográficas: Dados identificadores do 
documento: padronização internacional.

O Documento de Patente



� Quanto ao Objeto

� Patente de produto

Patente de processo e produto

TIPOS DE PATENTES

� Patente de processo e produto

� Patente de nova aplicação(novo uso)

� Patente de aparelho



PEDIDO DE PATENTE – COMO FAZER?

⇒O pedido de patente  é um documento legal que deve ser redigido de forma 

clara, precisa e seguir um formato  particular.

Estrutura e formato de documento de patente: 

⇒ Determinados por regras definidas pela LPI Art. 19 e NA 127/97.

⇒ Devem ser obrigatoriamente respeitadas pelo depositante.

⇒

⇒ Devem ser obrigatoriamente respeitadas pelo depositante.

Patente de Invenção ou modelo de utilidade

NOVIDADE
ATIVIDADE INVENTIVA

APLICAÇÃO INDUSTRIAL.



http://www.nikonsmallworld.com/images/gallery2005/fourbythree/4831_velcro-entry-1.jpg

Foi inventado em 1948 pelo engenheiro suíço,  George de Mestral:

Patente: Patente suíça: 1951, Empresa Velcro S/A, 1952.

dos Estados Unidos US 2,717,437(1955)



Patente : Como fazer o deposito 
de uma patente?

Primeiro:  Prever a patenteabilidade  pela busca 
do estado da Técnica. 

Estado da Técnica? 
Todas as informações científicas e técnicas  
que existem antes da data efetiva do  pedido 
de deposito de patente.



Como e onde  fazer uma busca?

Nos bancos de patentes gratuitos na internet:

�� Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI;

Patentes

Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI;

�� Escritório Europeu de Patentes - EPO;

�� Escritório Americano de Patentes - USPTO.



Busca de Anterioridade



bases de datos: dominio público x privado

Google



Prospecção Tecnológica
� Patentes � Artigos



� Bases Eletrônicas Gratuitas � fácil acesso

- base brasileira de patentes – INPI (www.inpi.gov.br) -
documentos depositados no Brasil;

Bases de patentes 

- Esp@cenet® - worldwide.espacenet.com - contém 
documentos depositados e publicados em mais de 80 países;

- USPTO – www.uspto.gov – Depósitos nos Estados 
Unidos;

-Patentscope – www.wipo.int – documentos PCT e de 
diversos países



� Bancos de dados comerciais 

• Dialog � permite acesso a cerca de 600 bases de dados. 
(www.dialogweb.com)

Bases de patentes

Derwent World Patent Index (B351)

European Patens Fulltext (B348)

Claims/US Patents (B340)

Bases de patentes 

US patents Fulltext (B652,654)

French Patents (B371)

German Patents Fulltext (B324)

Japio – Patents Astracts of Japan (B347)

WIPO/PCT Patents Fulltext (B349)

Chinese Patents Abstracts in English (B344)

IMS Patent Focus (B447)

Bases de Citações

Chemical Abstracts



Dados extraídos da Folha de Rosto do documento de patente:

Campo do Documento Informacões

Data de Depósito

(Filling date ou Application date)
ano do depósito / país do depósito (PCT)

Inventor(es) pesquisadores, inventores isolados etc. / país do 
inventor

Depositante(s) empresas, universidades, institutos de pesquisa, 

Análise de Patentes em 

Estudos de Monitoramento Tecnológico 

Depositante(s)

(Applicant ou Assignee)

empresas, universidades, institutos de pesquisa, 
agências de fomento,  pesquisadores, inventores 

isolados etc./ país do depositante

Data da Prioridade

(Priority ou Prior Application 
Date)

Supor a época da finalização do desenvolvimento da 
tecnologia 

Data de Publicação  / No da 
Publicação Internacional (PCT)

ano da publicação / país de depósito 
(internacionalização), status do documento  (pedido 

publicado ou patente concedida)

Classificação Internacional de 
Patentes (CIP)

código alfanumérico da CIP, edição da CIP – indicação 
da natureza da tecnologia



Dados extraídos da Folha de Rosto de todas as patentes US

Referências Citadas

(Foreign Patent Documents + 
Other References)

Documentos (relevantes ou do estado da 
técnica) citados pelo examinador  após o 

exame

Campo do 
Documento

Informacões

Análise de Patentes em 

Estudos de Monitoramento Tecnológico 

Obs. Muitos documentos disponíveis no Esp@cenet já trazem esta
informação.

Other References) exame

Referências Citantes 

(Referenced by)

Documentos posteriores ao documento de 
referência, que o citam



O que buscamos?

Qualquer informação pode ser relevante para responder a questão dada

����em qualquer tipo de documento;

����em qualquer parte do documento;

����A partir de qualquer lugar, período e tempo;����A partir de qualquer lugar, período e tempo;

����Sobre qualquer assunto;

����Qualquer idioma;

����Disponibilizados em qualquer forma.



� O processo de busca consiste em uma
série de passos (decisões e ações) que
progressivamente estreita as
informações no qual se pesquisa.



As Formas de Buscas Tecnológicas

���� Patenteamento – busca por assunto em documento 
nacional e internacional;

���� Prospecção Tecnológica – mapeamento da evolução de
uma tecnologia, identificação de mercados, rastreamento de
empresas com potencial inovador, países de origem dosempresas com potencial inovador, países de origem dos
inventores, aumento do portfólio de determinada empresa, etc.



�� Distinção entre busca de anterioridade e

prospecção tecnológica;

�� Funciona como uma “revisão bibliográfica”

(review) de uma determinada tecnologia;

Busca de anterioridade

(review) de uma determinada tecnologia;

�� Objetiva determinar o estado da técnica da

tecnologia considerada;

�� Importante tanto no direcionamento da

pesquisa, como na etapa de redação da patente;



Definir estratégias

Antes de iniciar uma busca é
importante definir a estratégia a ser
utilizada.utilizada.



Lei da Propriedade Industrial 

(Lei nº 9.279)

14.05.1996 

Âmbito Nacional





Auxílios para as Busca de PatentesAuxílios para as Busca de Patentes

And
-para pesquisar várias características;
-pode ocorrer defeito nos campos Título, Resumo, Inventor,
Requerente

Clay and Techological

Phone and mobile

OR
-um ou mais termos da pesquisa pode ocorrer para igualar o registro.-um ou mais termos da pesquisa pode ocorrer para igualar o registro.
U (união).
-para pesquisar sinónimos ou termos relacionados

Glass or window
Phone or mobile

NOT
-para excluir significados de termos que não são relavantes para a
pesquisa
Car not truck
Oil not petroleum











Utilizando TítuloUtilizando Título



3 Resultados



Utilizando Resumo



20 ResultadosSelecionar o 
documento



Clique aqui para obter o 
documento na íntegra, 

quando disponível.

Dados sobre o status do 
pedido.

Nº da revista que 
foi publicado.



� Levantamento de dados: palavras-chave;
inventores, classificação, data de depósito, países,
etc.

Definir o escopo da busca

� Realizar anotações de todo o procedimento antes
de iniciar a busca;

Patentes e Publicações



Formar tabela para associação das palavras-chave

cosmético pele antioxidante INPI EPO USPTO

argila x

argila xargila x

argila x



Numero da 

patente

Data de 

deposito

titular titulo resumo

PI 9714283-2 A2 24/11/1997 Heraeus Electro-

Nite International 
N.V. (BE)

PROCESSO 

PARA A 
FABRICAÇÃO 

DE UM 
ARRANJO DE 

SENSOR 
PARA A 

MEDIÇÃO DE 
TEMPERATU

RA.

PATENTE DE INVENÇAO: "PROCESSO PARA A FABRICAÇAO DE UM ARRANJO DE SENSOR PARA A MEDIÇAO DE 

TEMPERATURA". A INVENÇAO REFERE-SE A UM PROCESSO PARA A FABRICAÇAO DE UM ARRANJO SE SENSOR 
PARA A MEDIÇAO DE TEMPERATURA, COM UMA RESISTENCIA DE MEDIÇAO SENSIVEL A TEMPERATURA QUE, 

SOBRE UM SUBSTRATO DE CERAMICA, APRESENTA UMA CAMADA DE RESISTENCIA, FINA, METALICA, 
ISOLADA ELETRICAMENTE PARA FORA, SUPERFICIES DE CONTATO, COLOCADAS LIVREMENTE, QUE 

CONDUZEM ELETRICIDADE, E ESTAO LIGADAS COM VIAS DE CONDUÇAO RESISTENTES A ALTA 
TEMPERATURA, ISOLADAS ELETRICAMENTE UMA DA OUTRA E, DIRETAMENTE FIXAS MECANICAMENTE 

SOBRE UM ELEMENTO DE SUPORTE CERAMICO, SENDO QUE A RESISTENCIA DE MEDIÇAO E CONTATADA E 
FIXADA POR MEIO DE COLOCAÇAO E QUEIMA, LOGO EM SEGUIDA, SOBRE UM ELEMENTO DE SUPORTE 

PREPARADO ANTES DA EQUIPAGEM. COMO MEIO PARA A FIXAÇAO E CONTATO SERVE UMA PASTA 
CONDUTORA DE FILME ESPESSO CONTENDO PLATINA. NA EXTREMIDADE DO ELEMENTO DE SUPORTE 

AFASTADA DA RESISTENCIA DE MEDIÇAO ESTAO DISPOSTAS SUPERFICIEIS DE CONTATO PARA A LIGAÇAO 
DE UMA TOMADA OU DE UM CABO. O SENSOR DE TEMPERATURA, UM COMPONENTE PADRAO, NA FORMA 

DE UMA RESISTENCIA DE MEDIÇAO PLANA, E COLOCADO SEM FIO COMO COMPONENTE DE SMD SOBRE O 
ELEMENTO DE SUPORTE CERAMICO. O ARRANJO DE SENSOR FABRICADO COM O PROCESSO E APROPRIADO 

MINHAS LISTA DE PATENTES
Tema:  cerâmica condutora, filme

ELEMENTO DE SUPORTE CERAMICO. O ARRANJO DE SENSOR FABRICADO COM O PROCESSO E APROPRIADO 

PARA MEDIÇOES DE TEMPERATURA TAMBEM ACIMA DE 400°C. COM POUCOS COMPONENTES 
ESTANDARDIZADOS E ETAPAS DE TRABALHO QUE PODEM SER FACILMENTE AUTOMATIZADAS, O PROCESSO 

E DE BAIXO CUSTO.

PI 0607011-6 A2 23/01/2006 Areva T&D SA 

(FR)

PROCESSO 

DE 
PREPARAÇÃ

O DE UMA 
CERÂMICA 

SEMI-
CONDUTORA

PROCESSO DE PREPARAÇAO DE UMA CERAMICA SEMI-CONDUTORA. PROCESSO DE PREPARAÇAO DE UMA 

CERAMICA SEMI-CONDUTORA COMPREENDENDO, DE PREFERENCIA CONSTITUIDA POR PELO MENOS UM 
OXIDO DE METAL DE BASE, QUE E UM OXIDO SIMPLES DE UM UNICO METAL DE BASE, E PELO MENOS UM 

OXIDO DE METAL DOPANTE, A REFERIDA CERAMICA APRESENTANDO UMA POROSIDADE INFERIOR OU 
IGUAL A 5%, DE PREFERENCIA INFERIOR OU IGUAL A 3%, DE PREFERENCIA AINDA INFERIOR OU IGUAL A 1%, 

EM QUE REALIZA-SE AS ETAPAS SUCESSIVAS SEGUINTES: - FORNECE-SE UM PO CONSTITUIDO POR UM OU 
VARIOS OXIDOS DE METAL DE BASE, O OU OS REFERIDOS OXIDOS SENDO OXIDOS SIMPLES, DE UM UNICO 

METAL DE BASE, UM OU VARIOS METAIS DE BASE SOB FORMA METALICA NAO OXIDADA, UM OU VARIOS 
OXIDOS DE METAIS DOPANTES, E EVENTUALMENTE UM OU VARIOS METAIS DOPANTES SOB FORMA 

METALICA NAO OXIDADA; - MOLDA-SE O REFERIDO PO; - SINTERIZA-SE O PO MOLDADO. A REFERIDA 
CERAMICA SEMI-CONDUTORA PODE SER USADO PARA FABRICAR RESISTENCIAS NAO LINEARES EM FUNÇAO 

DA TENSAO E NOTADAMENTE VARISTANCIAS.







http://www.google.com/patents









Convenção de Munique 

10.05.1973 

(European Patent Convention – EPC)

Âmbito Europeu





http://ep.espacenet.com

Busca de PatentesBusca de Patentes











Acesso a 
informações 

sobre o 
relatório 

descritivo do 
documento, 

quando 
disponível.

1

Acesso ás 
informações 

sobre 
reivindicações, 

quando 
disponível.

2

Acesso aos 
desenhos, 
esquemas, 

fluxogramas, 
quando 

disponível.
3

Acesso ao 
documento 
original em 

pdf, 
quando 

disponível.
4

Acesso às 
informações 

sobre 
vigência da 
patente nos 

países, 
quando 

disponível.
5

1
2

3
4

5



The United States Patent and Trademark Office
an agencyof the Department of Commerce

Âmbito América do Norte









abst/(palavra chave AND palavra chave)





Escolher o operador

Selecionar 
o campo 
de 
pesquisa

Digite o 1º termo

Digite o 2º termo



Clicar para acessar
o documentoo documento



Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes 
19.07.1970

Patent Cooperation Treaty – PCT
(Administrado pela WIPO)

Âmbito Internacional









DERWENT INNOVATIONS INDEXDERWENT INNOVATIONS INDEX









Por exemplo, 
procurar por CLAY

Selecionar 
os campos

Selecionar os 
operadores



Número de 
ocorrências



Análise dos 
resultados



Classificar o 
tipo de 
registro

Definir as 
opções 
visualização

registro





Pesquisa Avançada



Ao contrário da 
pesquisa rápida, 

aqui se faz 
necessário digitar o 
código do campo de 
busca na pesquisa

Campos disponíveis 
para a busca

Opção para escolher 
ano ou período para 

a busca





Salvar histórico da 
pesquisa para 

posterior utilização 
e criar alerta

Resultados

Possibilidade de combinação deste 
Set (Resultado de pesquisa) com o 
resultado de outra pesquisa,  por 
meio de utilização de operadores 

booleanos “AND” ou “OR”Termos da estratégia 
de pesquisa realizada



Nova Busca por 
todas as patentes 

cujo nome do 
inventor é Morais



Resultados



Combinando Sets 
(#3 e #2) 





� GOOGLE  PATENTS: http://www.google.com/patents

� GOOGLE SCHOLAR: http://scholar.google.com.br/

� SCIFINDER SCHOLAR: Scifinder scholar

� EPO: http://www.epo.org/

� JPO: http://www.jpo.go.jp/

� CNIPR: http://www.cnipr.com/             http://english.cnipr.com/    

� SIPO: http://www.sipo.gov.cn/             http://english.sipo.gov.cn/

Endereços de busca

� KIPO: 
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.main.BoardApp&c=1001       

� USPTO: http://www.uspto.gov/

� INPI: 
http://www.inpi.gov.br/principal?navegador=Firefox&largura=1280&altura=1024

� WEB OF KNOWLEDGE (WEB OF SCIENCE, DERWENT INNOVATIONS 
INDEX: 
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&s
earch_mode=GeneralSearch&SID=3ACEdaJ2iL7hEBb2CKP&preferencesSaved=



OBRIGADA!OBRIGADA!

UFPI/NINTEC

Maria Rita


